03/31/2095 18:14 7814019966 



DCM LLP 



PAGE 02/90 



DE 100 47 963 A 1 

23 24 

anctere Bautcilschichi im Schriu dm Verbindcns an ei- 
nem andcrcn klcbcndcn Subslrat als dem Halblciicr- 
substral befestjgl wild. 

16. Vferfabrcn nach Anspruch 9, dadurch gekennzdclv 
net. dass das Halblciiersubsiral (11) aus Siliciutn (Si) 5 
oder Germanium (Gc) hcrgestelll wird. 

1 7, Vcrfahrcn nach Anspruch 9, dadurch gekcnnzcich- 
ncL dass die Bautcilschicht (20» 40) dureh cpitaktisches 
Oder hctcrocpiiakiisches Wachsmm auf dem Halblei- 
tersubstrat (11) hcrgcsiclli wird. io 
IS. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzcich- 
ncL dass im Schriu des Vcrbindens der BauteUcinhcii 
zwei Bauteileinheiced (2, 4) unter Verwendung eines 
Klebers aneinandcr befestigt werden. 

19. Vcrfahrcn nach Anspruch 18, dadurch gakenn- 15 
zetchncl, dass cin Kteber aus isoiierendem Material 
vcrwendet wird. 

20. Vcrfahrcn nach Anspruch 18, dadurch gekenn- 
zeichnct, dass cin Tragersubstral mil Durchgangslo- 
chern verwendet wird, die ein Flussmillcl zurn Losen 20 
des Klebers hiodurchtreten lassen. 

21. Vcrfahrcn nach Anspruch 18. dadurch gekenn- 
zekhnel, dass der Kleber in cinen vorgegenenen Rauin 
auf der der Bautejlschichl zugewandren Scilc des Tra- 
gerKUbstxuls cingcbrachL wircL 23 

22. Vcrfahrcn nach Anspruch 2, dadurch gekerwi7^ich- 
net. dass mehrere BauieUschichten auf einem Tragcr- 
s ubstrai au fgebracht werden. 

23. Verfahren zurn Hersicllen eines Dtinnfilm-Baulcils 
mil raehreren Bameilschichtcn. mtt den folgcndcn 30 
Schritten: 

- HcrsreHen einer inicrnen IsoHerschjchi (130) 
aus einem isoHcrcndcn Material m cincr Halblei- 
tcrschieht (13) mit einem Paar Obcrflachcn; 

- Herstellen einer er$lcn BauteilschiehL (20) auf *> 
einer Seite der HaJblcdtsrschichL und 

- Herstellen cincr zweiten Bauteilschichl (40) auf 
der anderen Scilc der HalbleiterschichL 

24. Verfahren nach Anspruch 23. dadurch gekenn- 
zeichnet, dass tun SchrilL des Herstellens der intemen 40 
Isolierschicht (130J Ioncn in die rjalblcitcrschiclit {13) 
implanticrt werden. 

25. Verfahicn nach Anspruch 23, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Halbleiterschicht (13) auf einem einc 
porosc Schicht einbetienden Halbleitersubstrat hcigc- 45 
stclU wird. 

26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die portwc Schicht dwrch Anodisieren 
auf dem Halblciicrsubsirat hergestclJt wind. 

27. Verfahren nach Anspruch 23. dadurch gekenn- So 
zeichncl. dass die Halbleiterschichi durch epitaktisches 
Wachslum auf dem Halbleitersubstrai hcxgeslellt wird. 

28. Dtmnfilm-Bauicil mil mehreren Bautdlschichien 
(20> 40), das einc Lichl emitUcrendc Bauteilschichi 
(80) und eine Lichl cmpfangende FotodctekiorRchichi 55 
(50) aufweist. 

29. DDnnfilm-Bauicil nach Anspruch 28. dadurch gc- 
kennyeichncu dass die Ucht emitlicrende Bauteil- 
schichi (50) unter Verwendung eines Klebers an der 
Folodetcktorschichi (80) befestigt wird 60 

30. DQnnfiUn-Bauicil nach Anspruch 29, dadurch gc- 
keimzeichnet, dass die Lichl cmittierende Bauteil- 
schichi (SO) so hergestelli wird. dass sie Licht hn We- 
scmlichen rechrwinkltg zu einer Obcrflache ernniicn. 

, 65 

Hierzu 24 Seitc(n) Zeichnungcn 
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